






















































































































































































































































































































































专利名称(译) 复合材料、发光元件、发光装置和使用该复合材料的电子器件
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其他公开文献 CN101147273A

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

一种复合材料，其包含由以下通式(1)表示的有机化合物和无机化合物，
其中，在通式(1)中，R1-R24彼此相同或不同，并且表示氢、烷基、烷氧
基、芳基和芳基烷基中的任何一种。一种发光元件包括该复合材料和发
光装置，而一种电子器件包括该发光元件。本发明复合材料，相对于有
机化合物，具有极好的载流子输送性能和极好的载流子注射性能，以及
具有高可见光透射率。通过利用该复合材料，获得了一种需要低激励电
压和具有极好的发光效率的电流激发型发光元件。通过使用该发光元
件，提供了一种消耗低能量的发光装置和一种包括该发光装置的电子器
件。
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